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Sposdb wytwarzania czujnikéw termoelektrycznych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania czujnikéw termoelektrycznych stosowanych do pomia-
réw temperatury w procesach przemystowych.

Znane elementy pomiarowe czujnikéw wykonywane sa najczesciej z dwéch elektrycznie niejednorodnych
wzgledem siebie termoelektrod, w postaci drutéw lub tasm potaczonych jednym koricem stanowigcym spoing
pormarowq Termoelektrody izolowane sa migdzy sobg i w stosunku do ostony zewngtrznej ksztattkami cera-
micznymi. Ostony zewnetrzne wykonywane s3 w zaleznosci od przeznaczenia 1rodza]u czujnika jako metalowe
lub ceramiczne rury, z ré6znych gatunkdéw ceramiki i stali. .

Czujniki termoelektryczne wykonywane jak wyzej charakteryzuja si¢ duZymi stalymi czasowymi, niewys-
tarczajaca odpornoscia na réznego rodzaju srodowiska w jakich pracuja, a takze znacznym zuzyciem materiatéw
na ich produkcje i znaczng pracochtonnoscia.

Celem wynalazku jest usunigcie tych niedogodnosci to znaczy wykonanie czu_]mka o zwartej budowie,
matych wymiarach, lepszych wtasno$ciach dynamicznych, bardziej odpornego na dziatanie srodowiska, o wigk-
szej zywotnosci, wytworzonego przy mniejszym zuzyciu materiatéw i mniejszej pracochtonnosci.

Dla wykonania czujnika sposobem bedacym przedmiotem wynalazku, nalezy na termoelektrod¢ w postaci
np. preta (drut) o odpowiednio przygotowanej powierzchni nanie$¢ przy uzyciu palnika plazmowego warstwe
izolacyjna w rodzaju Al,0;, MgO lub inng, a nastgpnie na nia, podobna technika, warstwe stanowigcg druga
termoelektrode. Tak wykonany termoelement pokrywany jest warstwa izolacyjng w rodzaju TiO, czy Al, Oj3.

Po wykonaniu czynnodci jak wyzej otrzymuje si¢ gotowy czujnik termoelektryczny, ktéry po zamontowa-
niu glowicy moze byé dodatkowo zabezpieczony ostong z rury stalowej o matej Srednicy. Metoda t3 mozna
takze wykonywaé stosy termoelektryczne, w ktérych poszczegélne termoelementy wykonywane beda przez
naltozenie z uzyciem palnika plazmowego odpowiednich pasm stanowigcych termoelektrody i izolacj¢ migdzy
nimi.

Wykonywanie termoelementéw wedtug wymnalazku upraszcza technologi¢ produkcji przemystowych czuj-
nikéw termoelektrycznych z metali nieszlachetnych i niezelaznych, zapewnia poprawg ich wtasnosci i zmniejsze-
nie zuzycia materiatéw.
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Wynalazek zrealzowano wykonujac czujnik termoelektryczny w rodzaju NiCr — Ni, w oparciu o termoelek-
trody z drutu Ni o érednicy trzy milimetry stosujgc jako izolacje Al, O3, termoelektrode Ni—Cr o skiadzie 80%
i 20%Cr. Zewnetrzna powloke wykonano z mieszaniny Al, O3 i TiO,.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania czujnikéw termoelektrycznych sktadajacych si¢ z dwéch termoelektrod, znamien-
ny tym, Zze termoelektrody uktada si¢ wzgledem siebie warstwowo.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze przy uzyciu palnika plazmowego, na termoelektrode
w postaci preta naktada si¢ kolejno koncentryczne warstwy izolacji, drugiej termoelektrody i izolagji.

3. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1, znamienna tym, Ze na plyte izolacyjnq nanosi si¢ przy uZyciu
palnika plazmowego kolejne warstwy pierwszej termoelektrody, izolacji, drugiej termoelektrody i izolacji.
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